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Спектроскопия на основе комбинационного рассеяния света (КРС) нашла широкое применение в химии, физике и медицине. Её значительное преимущество по сравнению с другими аналитическими методами заключается в простоте подготовки и объему получаемой информации. КРС спектроскопия позволяет изучать образцы в микроскопических количествах и в водных растворах. 

По спектрам КРС можно определить не только точный состав образца, но и вклад каждого вещества в интенсивность рассеяния. А по отношению стоксовой и антистоксовой составляющих - температуру этих веществ без внешнего вмешательства [1].

Это свойство позволяет изучить нагрев водных суспензий наночастицы (НЧ) кремния (Si), обладающих уникальными оптическими [2] и химическими свойствами. Поэтому в данной работе производится исследование зависимости лазерного нагрева водных суспензий НЧ Si от их размера и концентраций на основе эффекта КРС. Полученные данные быть использованы для изучения эффекта локализованной НЧ фотогипертермии [3].
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